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序 落瞑変換暑と同継友9威渡をもも、広帯域ざ動1乍 するJヽ型イιされた超高同麦
超昔波総出器た)(,て報告,す る。 電流振動ち事『制したGa Asバルタ0両端に高電界
をFFオロするこ,マイクロ波

'"ゞ

増中され51)2)こ のよ)'qミ As素 子1超七滲囀倉出暑'
こI Z ttt'た 場合′ ふ電界ビバ``ィァスされた時、As、に入射した超音波が′セつF■・電
権を4卜 してY∫、侑号に変換され′ モネが買性仕ヰ拳によJ増 中ご卜うミこを見出し
た。

.実戦結果 実験た使用した侍ミA5は■ヤリアー理事費l X lo格 C五 3′ 糸多童″■6000
0い/V・ 3 9■型満馳があツ」出し, A“二侍e合金を蒸着し′紳350・ Cご纂,1分向
楓処理 してズースィiJ姜触L作 つた。素子9寸 2は′電機詢塁E鮭 1+,ォ ′断山種 Q7
X)、γγ颯ぽ とし′ 電界7ガロ方向は′ぷ危及超昔液に対してル電的に活性ざら3く |‖ >
方向 に選 んだ、 (mt～ 31`X lol° cガご).実 験 方法 ■矛 1図 に示 ■ 15_爆 計ミYtJ

藁しツ V。■ 0~端 たもヽ (′ てるハ蕪着護によ)z養上これた統波超音波は′他端にL
瞳だ
｀
しぃdι え疇a As素 子にようて検出ヾにぅょうにLン てι,3。 時aハ s素 子は′中

`～
10′μまヽ ′く」メえじ周波数 20H29直 ,た ノf,レスにお)て ノt゛イアス●件′春主レ
ち Y.f.信 号は高周波 トラLス を通して S¨}C‐ kttav.ゥ

.れettf言 器 た事小ネ 3. 矛2図
に亀A5素子う電流電屈岱1■ を示す。 この回ぜけ辞 aVち Υ。こ4興Jと 色亀 とした時tェ
カ詢 ヒしても′う。工員両方向こt′ゞ`イアス電た莉 100Vtttざ電流會3細 を示 して(′

る。 矛3図 え′周波数 215 MHz O縦演起キ波と素子ぜ受信 した揚合のユ o一 kご
=Lt｀の電屋依存性■示す:正 方向にバィァスした場合和」v的進ハ 3電■9瑞喝口ここも

に振中:1増大 し′電流鈍刹が上げるこ―たん減少し再び
｀
増大する。一九 頁オ向に

ノヾイア不 した時 暉′常に′正方向 に時べ
｀Z増 中皮 は亀 く′電流飽和 以後の絆桂は図た

示す如く異ン2t,3.実職は200´v700 MHzウ 間濯数範田9数史たわた)て行 な)

たがこつ罐向は同じびあつた。オ1図 に300 MHz 9場 へ 0/ド
｀
イアス (tOWCγ tracι )

と′ノヾ`イアス彎ルξ07下 ざ01ミハs素子によ)t槍出さ4Lた oCho卜tteⅢ 缶トイttca)

,例 を示す。 ォ5回 r―′反身寸琺によ'て′ スタノ
｀
先―ナービ整合Lと Jつ つ′ ZLS

膜ぜ本彙|し
たe.に。―にさ

lkt l′
起書汲 9場ガ板議渡′彙備器'9月掟度を同じ択熊えL■

亀A3素 子(も 07′ヾ`イァス可りで
｀
ぞ倉出した eck。 いたetlkt° 円猥嶺依存在を示す。 これたよ

うと′颯ハδ素子,槍土能力昧 ZれS膜 。そネたがなりたく追ねこして()う ここを示し′

こつ槍土素子が広帯域 Z゛動イト可ILLで ぁり′ 検出威渡 lよ Zh'I莫 (紳入損夫35次3華
■00 MHう と同程麦びむ3こ こがわがう。

=2i三菫L 呵野)れ板勤 2苛幸習したはAsに出
啜Ltt L「′カロした竜易住 買杢11と亭書卜ともうた′r

′Lク 中Lイム議アう杢向電荷増大波つ存在は蜆に雄 め3■ てt,る ?⇒ ここに報おす5
現象は′素子う寸法るヽ3考 えて超音波つ増中にようtの ビはなくノ電界ウ

67。口方向

によ)て が日陰つ存在すうことが3オ えて′ 素子9腫ン壁に入射七た超音波ぶ いヽたつFtヽ
電性と/11し て空向電荷波を作」′ それが目桂イと姜挙 ttフ ■凛噴中L増人ごに'フ
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住略 すうことにょぅものと考えられる。 ミつような遣行波型増中たん(リ スlt′ 増中
される周波数は電社向濃E難 に依存tr)た 帯域ざぁ3tこ パ知3れ ていう. また電
磁波o増 中の場合は空向電荷波つ励起か効果的 z■ 〔′ミこがその一つつ隣路喰■つ

ていうぶ,本素子ざけ′層電柱2介 して超音波 Z゛室向電荷濱オ励起ごにうたあた′
電磁波増中つ場合にしし■`Z入 出力の結合が効果6,ぴあうこ興、われる.後 Эてこりま
うなqaAs素 子は徒未つたヶ共振を利由した超音波論出素子に比べ

・て′ 周灌数選択種

力 1図
バなくら 増中作用ttつ たもた
弦膜変換暑たれ当ぢう総出慮慶

Ltち′ ごちにマイクロ渡領域
つ超苦寝り裁出にもf■田ごせぅ

と考えう。
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